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摘要(译)

用于形成导电图案的导电材料层形成在基板上。在导电材料层上形成光
敏有机材料层。通过半色调掩模照射光敏有机材料层。半色调掩模包
括：第一掩模区域，具有与导电图案的边缘对应的边界;第二掩模区域;以
及第三掩模区域，设置在第一掩模区域和第二掩模区域之间。通过去除
光敏有机材料层形成包括对应于第一掩模区域的第一区域和对应于第三
掩模区域的第二区域的第一图案。使用第一图案作为硬掩模蚀刻导电材
料层，以形成具有暴露的侧表面的导电图案。形成第二图案，其通过回
流第一图案来覆盖导电图案的侧表面。
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